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شهد�علم�الالكترونيات�تطورا�سريعا�في�الآونة�الأخيرة،�حتى�أصبح�موضوعا�لكثير������������

من�الأبحاث�والدراسات�مما�جعله�ذا�أهمية�بالغة،�إذ�أن�جميع�الميادين�والمجالات�تستخدم��������������

��.الأجهزة�الإلكترونية�التي�سهلت�عنهم�الكثير�من�الأعمال

الإلكترونيات�أشباه�النواقل�والثورة�التي�أحدثتها�في�هـذا���������ومن�أهم�اكتشافات�ميادين�����

�إلا�أنها�لم�تحظ�بالاهتمام�الفـائق�إلا�������������المجال،�وإذا�كانت�دراستها�قد�بدأت�منذ�عام���������

جاريا�منذ�ذلك�الحين�إما�علـى�صـعيد����������ومازال�التطور��������بعد�اختراع�الترانزستور����

في�استخدام�هذه�الخواص�فـي�اختـراع��������دراسة�الخواص�الأساسية�والتعمق�في�فهمها�أو��������

��.وتصميم�أجهزة�وتطبيقات�جديدة

�وعلى�هذا�ارتأينـا�أن�������وغيرهما�ومن�بين�تطبيقات�أشباه�النواقل�الديود،�الترانزستور������

واستـشعارا�منـا�لأهميـة�هـذا���������،"دراسة�الترانزستور�وتطبيقاته��"�تكون�مذكرتنا�بعنوان����

�فـي�الفـصل�الأول����ثلاثة�فصول،�نتطرق��بحثنا�إلى�وفي�هذا�الإطار�سنقسم�������الموضوع�،���

�دراسـة�نظريـة����في�الفـصل�الثـاني�إلـى���نتعرضإلى�عموميات�عن�أشباه�النواقل،�ثم����

�نبين�من�خلالها�مفهومه�والمواد�التي�يصنع�منهـا�وأنواعـه�ثـم�الخـواص������������ستورللترانز

نتطرق�من��ور��ست�تحت�عنوان�تطبيقات�على�الترانز�����نيكو،�أما�الفصل�الثالث�ف����الساكنة�له���

��.��إلى�دراسة�وتحقيق�دارة�الكترونية�لإبعاد�البعوضخلاله
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